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О ТОЧНОСТИ ИЗМШЗШИ РАКДГДАООВШЯ В СИСТЕМЕ 
датршзшцшз рйсушса» разработанной ш л а • 

йря ленидмомнм фотоэлектрических преобразователей в каче-
стве датчиков jMttfc, яа ленте оберточного материал* факторами, вля-
в т п т ш шЗор ttma чувствительного элемента фотоэлектрического 
дагчям 8 ¥очяос?!> яяиереавя рассогласования, являвтшзкейхуйтаци-
овние аармшрн Шйян»: скорость щдача леятн, размер контрольной 
м«%д* а авирвмеыи: двяжевяя а внрана светового втря*а. 

I 1 м о б ? а т е е а я необходимо! точное« измерения р в с е о т с о в а -
пвя .пажено вавт*виться достаточчо! чувствитвльноста фого-

датчяка ж й«ивч»в метки, яакдгтч&вдегося в to*, что деятельность им-
пульса датчика of метод д о ш л ;?н>ч«твльво превшмга время разгона 
фотодатчака. 

Йснольввиаше S качестве фоточятчиюв ванууювнх фотомемеятоя 
•мевт ограничения в точиост* «»мерей«* рйсеомаеовавзм вследствие 
Мачятеяышг размеров катодов последи»* М бояьаах размеров свето-
вого ютрияа, веобмдвмого для еСеепвчвРМ досМточяой чувствитея*-
аобтя, • 

Вргмег.еввг в датчиках к&ток A BaietfB« чуветвнтмгьякх слемен-
тов фототранйяморов, вивявжх еравмтеямо mstft татжъ баем, раз-
решав", умваыягв световой «трах д t равмервз t * 9 мм, значительно 
вовасяга точяоеть авМрваЯ* рассогласования. Яра stout обеспечива-
ется класс точности фОТодй^Ш-йов 1,5 в дйавайвйе йамеяеная дроиз-
бодлтрлносМ ®Р от 200 до 1200 м х я о в в мвяуту, то есть т t o i -
чость яамереай* р^ясогдаооваа«!* в умаашкж «мшшвяе производя-
ТеЛЬРО'.ТГ ЕЯ МЧВГОТ окордсть 1*0ДЯЯЙ *9ЙТ* «}«рТ0ЧВ0Г0 МЛТЙРИЙЛЙ. 


